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 انیمنابع ولتاژ و جر یو طراح MOSFETیتکنولوژ

     

 1یمحمد زمان
 91/80/10تاریخ دریافت:  

 80/98/10تاریخ پذیرش: 
 

  92001کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

 حیتشر pmosو  nmosشامل  mosfetمختلف  هایمدل. شودیمارائه  mosfet تئوری و ساختار ٬یمقاله طراح نیدر ا
 طوربه هیمنبع تغذ کی عنوانبه mosfetو کاربرد  انی. در ادامه منابع ولتاژ و جرشودمیمربوطه ارائه  یشده و روابط تئور

و مورد  دهیماسفت ارائه گرد یژبا استفاده از تکنولو انیو جر اژاز منابع ولت یمختلف هاینمونهشده و  یکامل بررس
 .گیردمیقرار  لیوتحلهیتجز

 

 nmos٬pmos ٬ولتاژ منبع ٬ماسفت یدی:ـان کلـواژگ
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